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内容概要

　　 本书是一本优秀的模拟电子电路基础英语原版教材（第九版）的改编版，内容包括半导体器件基
础，二极管及其应用电路，晶体管和场效应管放大电路的基本原理及频率响应，功率放大电路，多级
放大电路、差分放大电路、电流元等模拟集成电路的单元电路，反馈电路，模拟集成运算放大器，电
压比较器和波形变换电路等。
在原版内容的基础上，改编版结合国内高等教育中采用英语或双语教学的特点和实际情况，对部分内
容进行了删减和补充，适合40到68学时的教学要求。
     本书内容简明扼要、深入浅出且示例丰富，采用原版英语，语言生动流畅，可作为电子、通信、信
息等领域相关课程的本科生英语、双语教学教材或教学参考书，也可供相关专业的工程技术人员学习
和参考。
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